График консультаций 
Кафедры Материаловедения полупроводников и диэлектриков
(для приёма всех видов задолженностей)
весенний семестр 2025-2026 уч. г.
	Дисциплина
	ФИО преподавателя
	E-mail
	Время, место
	Пн.

	Вт.
	Ср.
	Чт.
	Пт.
	Сб.

	Физические свойства кристаллов, 
БМТМ, БНМТ, БЭН-ПЭ, ОП, ПЭ
Практическая кристаллография
БМТМ-23-ИМ, МФ, , БЭН-ПЭ, ОП, ПЭ
	Диденко И.С.
	7771777@mail.ru
	время
	
	
	
	10.50-12.25
Даты:
12.03
26.03
09.04
	
	

	
	
	
	место
	
	
	
	К-521
	
	

	Физические свойства кристаллов
БЭН-МЭ, ТЭ, ММ
Практическая кристаллография
БЭН-МЭ, ТЭ, ММ
	Диденко И.С.
	7771777@mail.ru
	время
	
	
	
	14.30-16.05
Даты:
12.03
26.03
09.04
	
	

	
	
	
	место
	
	
	
	К-521
	
	

	Физика диэлектриков (лабораторные работы)
	Забелина Е.В.
	zabev@mail.ru
	время
	
	
	
	14.30
Дата:
19.03
02.04
16.04
	
	

	
	
	
	место
	
	
	
	К-415
	
	

	Основы моделирования на атомном уровне
	Сорокин П.Б.
	pbsorokin@misis.ru
	время
	11.00-12.00 Даты:
02.03
16.03
23.03
	
	
	
	
	

	
	
	
	место
	Б-407

	
	
	
	
	

	Практическое применение теории функционала электронной плотности
	Сорокин П.Б.
	pbsorokin@misis.ru
	время
	14.00-17.00 Даты:
02.03
16.03
23.03
	
	
	
	
	

	
	
	
	место
	Б-407
	
	
	
	
	

	Кристаллы в квантовой электронике
	Сметанин С.Н.
	ssmetanin@bk.ru
	время
	
	19:25-21:00
Даты:
17.03
14.04
28.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	К-521
	
	
	
	

	Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем, БНМТ, БЭН
	Жевнеров Е.В.
	e.v.zhevnerov@gmail.com
	время
	
	
	12.00-18.00
	
	12.00-18.00
	

	
	
	
	место
	
	
	Б-820, К-405
	
	Б-820, К-405
	

	Рентгеноструктурные исследования эпитаксиальных структур, ММТМ
	Жевнеров Е.В.
	e.v.zhevnerov@gmail.com
	время
	
	
	12.00-18.00
	
	12.00-18.00
	

	
	
	
	место
	
	
	Б-820, К-405
	
	Б-820, К-405
	

	Компьютерные технологии в научных исследованиях (МНТМ-24-1, МЭН-24-1, МЭН-24-3)
	Темиров А.А.
	temirov.alex@yandex.ru
	время
	
	
	
	
	16:20-18:00
Даты:
06.03.26;
03.04.26
15.05.26
	

	
	
	
	место
	
	
	
	
	К-401
	

	Защита интеллектуальной собственности
ММТ-24-13-ПИШ
ММТ-24-15
МТХОМ-24-1
Защита интеллектуальной собственности и патентоведение
БМТМ-22-ИМ-1
	Иржак А.В.
	Irzhak.av@misis.ru
	время
	
	
	12.40-14.15
Даты:
04.03
01.04
	
	
	

	
	
	
	место
	
	
	К-512
	
	
	

	Солнечная энергетика
	Гостева Е.А.
	e.gosteva@misis.ru
	время
	
	
	
	
	14.30-16.05
06.03
20.03
17.04
	

	
	
	
	место
	
	
	
	
	К-412
	

	Физические свойства приповерхностных слоев и методы их исследований
	Малинкович М.Д.
	malinkovich@yandex.ru
	время
	
	14:30-16:05
Даты:
03.03
17.03
07.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	К-402
	
	
	
	

	Функциональные материалы электроники
	Турутин А.В.
	a.turutin@misis.ru
	время
	
	14.30-16.05
Даты:
03.03
10.03
17.03
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	K-400
	
	
	
	

	Материаловедение и технология перспективных материалов
	Турутин А.В.
	a.turutin@misis.ru
	время
	
	14.30-16.05
Даты:
03.03
10.03
17.03
	
	
	
	

	
	
	
	Место

	
	K-400
	
	
	
	

	Методы исследования материалов и структур электроники
	Милович Ф.О.
	
	время
	
	16.30-18.30
Даты:
03.03
10.03
17.03
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	Б-09(ЦКП)
	
	
	
	

	Методы электронной микроскопии для материалов твердотельной электроники
	Милович Ф.О.
	
	
	
	14.30-16.30
Даты:
03.03
10.03
17.03
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	Б-09(ЦКП)
	
	
	
	

	Практическая кристаллография
	Забелин А.Н.
	zabelin60@mail.ru
	время
	14.30-17.55
Даты:
16.03
06.04
20.04
	
	
	
	
	

	
	
	
	место
	К-521
	
	
	
	
	

	Тензорные методы в кристаллофизике
	Забелин А.Н.
	zabelin60@mail.ru
	время
	14.30-17.55
Даты:
16.03
06.04
20.04
	
	
	
	
	

	
	
	
	место
	К-521
	
	
	
	
	

	Некоторые главы кристаллохимии
	Забелин А.Н.
	zabelin60@mail.ru
	время
	14.30-17.55
Даты:
16.03
06.04
20.04
	
	
	
	
	

	
	
	
	место
	К-521
	
	
	
	
	

	Материаловедение полупроводников и диэлектриков
	Быков А.С.
	bykov_alex@misis.ru
	время
	
	14.30
Даты:
03.03
24.03
14.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	К-412
	
	
	
	

	Основы физики поверхности
	Быков А.С.
	bykov_alex@misis.ru
	время
	
	14.30
Даты:
03.03
24.03
14.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	К-412
	
	
	
	

	Общее материаловедение
	Быков А.С.
	bykov_alex@misis.ru
	время
	
	14.30
Даты:
03.03
24.03
14.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	К-412
	
	
	
	

	Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур, МНТМ-25-1, МЭН-25-1, МЭН-25-3, МЭН-24-2, МЭН-25-2-ПЭ
	Комарницкая Е.А.
	komarnitskaya.ea@misis.ru
	время
	
	16:00
Даты:
17.03
14.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	А-302
	
	
	
	

	Спектроскопические (и зондовые) методы исследования материалов, ММТМ-25-1, ММТМ-25-6
	Комарницкая Е.А.
	komarnitskaya.ea@misis.ru
	время
	
	16:00
17.03
14.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	А-302
	
	
	
	

	Экономика инновационного производства, ММТМ-24-4
	Комарницкая Е.А.
	komarnitskaya.ea@misis.ru
	время
	
	16:00
Даты:
17.03
14.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	А-302
	
	
	
	

	Спектроскопические и зондовые методы исследования материалов, МФЗ-25-6-ЦП
	Комарницкая Е.А.
	komarnitskaya.ea@misis.ru
	время
	
	16:00
Даты:
17.03
14.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	А-302
	
	
	
	

	Спектроскопические и зондовые методы, ММТМ-24-7
	Комарницкая Е.А.
	komarnitskaya.ea@misis.ru
	время
	
	16:00
Даты:
17.03
14.04
	
	
	
	

	
	
	
	место
	
	А-302
	
	
	
	

	Аттестация и сертификация изделий электронной техники, Метрология, стандартизация и технические измерения
	Гореева Ж.А.
	goreeva_j@mail.ru
	время
	
	
	
	
	Время: 15.00
Дата: 12.03

Время: 14.00
Даты:
03.04
17.04
	

	
	
	
	место
	
	
	
	
	К-416
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Зав. кафедрой МПиД_______________________Д.А. Киселев 
